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摘要(译)

本发明公开一种移位寄存器单元电路、移位寄存器及液晶显示器阵列基
板，主要是为了解决现有移位寄存器能耗高噪音大的问题而设计。本发
明移位寄存器，具有至少两个移位寄存器单元电路级联连接的结构，且
基于两相时钟信号工作；单元电路包括：输入端、预充电电路、电平拉
低电路、输出电路和扫描信号输出端。本发明通过下拉电位的设计，使
得扫描信号输出的波形稳定，噪音小，并且，本发明以较少的TFT电路
即实现了GOA电路，电路简单，能耗小。本发明特别适合LPTS制成下的
GOA电路需求，非晶硅工艺亦可适用。
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